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Objetivos

e Entender o comportamento de um semicondutor.
e Conhecer os diferentes tipos de semicondutor.
¢ Analisar, qualitativamente, os efeitos de um semicondutor em circuitos elétricos.

Ementa

Propriedades elementares dos semicondutores. Fundamentos da teoria de bandas. Estatistica dos elétrons e
buracos. Propriedade de transporte. Mecanismos de espalhamento de portadores de carga. Propriedades
Opticas. Efeitos de contato nos semicondutores. Efeitos da superficie nos semicondutores.

Pré e co-requisitos

FIF 364
Oferecimentos obrigatérios
N&o definidos
Oferecimentos optativos
Curso Grupo de optativas
Fisica Geral
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Conteldo

Unidade T P ED |Pj To

1.Propriedades elementares dos semicondutores 12h | Oh Oh Oh 12h

1.Estrutura cristalina

2.Teoria eletrdnica da condutividade

3.Livre caminho médio, funcéo distribuicdo, modelos para a
conducéo eletrdnica

4.Classificacdo dos materiais de acordo com a sua
condutividade

5.Semicondutores e o conceito de buracos

2.Fundamentos da teoria de bandas 10h | Oh Oh Oh 10h
1.Equacédo de Schrddinger para o cristal
2.Teoria do elétron quasi-livre e quasi-ligado
3.Massa efetiva. Influéncia do campo elétrico externo
4.Teoria elementar dos estados localizados
5.Estados de impureza e de superficies
6.Estrutura de bandas de alguns semicondutores
7.Quantizacdo da energia eletrénica na presenca do campo

magnético, Niveis de Landau

3.Estatistica dos elétrons e buracos 4h Oh Oh Oh 4h
1.Densidade de estados. Concentracdo de elétrons e buracos
2.Semicondutores intrinsecos e extrinsecos
3.Semicondutores degenerados e ndo-degenerados
4.Densidade de estados na presenca de um campo magnético

4.Propriedade de transporte 6h Oh Oh Oh 6h
1.Equacéo cinética de Boltzmann
2.Coeficientes de transporte
3.Efeitos galvanomagnéticos. Efeito Hall
4.Magnotoresisténcia

5.Mecanismos de espalhamento de portadores de carga 4h Oh Oh Oh 4h
1.Secédo de choque e tempo de relaxagéo
2.Mecanismos de espalhamento
3.Dependéncia do tempo de relaxagdo com campos externos

6.Propriedades 6pticas 6h Oh Oh Oh 6h
1.Espectro de absorcéo da luz
2.Absorcéo da luz e transicdes diretas e indiretas
3.Radiacgéo e luminescéncia
4.Fotoluminescéncia
5.Fendmenos dependentes da luz

7.Efeitos de contato nos semicondutores 8h Oh Oh Oh 8h
1.Contato metal-semicondutor
2.Retificacdo
3.Homojungdes
4.Hetrojuncde

8.Efeitos da superficie nos semicondutores 10h | Oh Oh Oh 10h
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1.Estados de superficie

3.Efeito Hall quantico

2.Transporte pela superficie e fotoemissao

Total | 60h | Oh Oh Oh 60h
(T)Tedrica; (P)Pratica; (ED)Estudo Dirigido; (Pj)Projeto; Total(To)
Planejamento pedagogico
Carga horaria Itens
Tedrica Apresentacao de conteudo oral e escrito com o0 apoio de equipamento (projetor,

guadro-digital, TV, outros); e Apresentacéo de contetlido oral e escrito em quadro
convencional

Pratica Resolucgédo de problemas
Estudo Dirigido N&o definidos
Projeto N&o definidos
Recursos auxiliares N&o definidos
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